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O CRESCIMENTO DE CRISTAIS DE LiYF,; DOPADOS COM
TERRAS RARAS
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A tecnologia de crescimento de cristais de LiYF,
dopados com o neodimio (YLF:Nd) com concentragdes ideais
para a produgio de bastdes laser (em torno de 1 mol%) ja
foi consolidada pelo grupo. Atualmente est3ao sendo
crescidos cristais simplesmente dopados e/ou codopados
com hélmio, érbio, tilio, praseodimio, itérbio e térbio,
para o desenvolvimento de novos protdétipos de 1lasers
emissores no infravermelho. Os cristais s3o crescidos de
maneira sistemitica visando & ©obtengdo de varias
concentragdes e codopagens, para posterior caracterizagdo.
e determinagio das suas propriedades opticas.

08 fluoretos de itrio e de terras raras utilizados
s3o sintetizados a partir de éxidos ultra puros, através
do processo de hidrofluorinagcdao a alta temperatura e em
atmosfera de acido fluoridrico (HF) e argdnio (Ar). O YLF
é sintetizado a partir de uma mistura de YF3 e de LiF com
uma composicdo ndo estequiométrica. A purificagdo deste
composto & feita através da técnica de refino por zona a
temperatura de fusdo do material e sob um fluxo dinamico
de HF e Ar.

.08 cristais de YLF sd3o usualmente crescidos a
partir da fusdo pelo método de Czochralski sob atmosfera
de Ar. A velocidade de puxamento, adequada para .a
obtencdo de cristais com qualidade éptica, é& da ordem de
1 mm/h, a velocidade de rotagdo varia entre 20 e 40 rpm e
o didmetro é monitorado visualmente.
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